
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Накопление радиационных повреждений и деградация проводимости GaN при облучении ускоренными ионами: выпускная квалификационная работа магистра: 16.04.01 - Техническая физика ; 16.04.01_02 - Физика структур пониженной размерности
          
	
            Авторы:
          	
                  Стручков Андрей Иванович
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Титов Андрей Иванович
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2019
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  Галлий, нитриды; 
                  Ионизирующие излучения; 
                  ионная имплантация; 
                  радиационные повреждения; 
                  инженерия дефектов; 
                  деградация проводимости; 
                  химические эффекты; 
                  комбинированное облучение
          
	
            УДК:
          	
                  661.868.1; 
                  539.16
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа магистра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Магистратура
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  16.04.01
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  160000 - Физико-технические науки и технологии
          
	
            Ссылки:
          	
                  Отзыв руководителя; 
                  Рецензия; 
                  Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-1683
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  ru\spstu\vkr\1977
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          Работа посвящена исследованию физических принципов накопления дефектов в решетке нитрида галлия при воздействии ионных облучений с различными параметрами. Рассмотрен процесс деградации электрической проводимости эпитаксиальных слоев GaN при облучении ионами Au, Ag, Ni с энергиями ~ 100 МэВ, выполнено математическое моделирование данного процесса, на основе чего сделан вывод о вкладе электронных и ядерных потерь энергии ионов в явление роста сопротивления. Произведено сравнение накопления устойчивых структурных повреждений при облучении ионами Ne и F с энергиями 1.3 и 3.2 кэВ/а.е.м. с целью определения роли химических эффектов при облучении ионами фтора. Изучен процесс последовательного облучения GaN ионами F различных энергий, показана некоммутативность такого облучения, сделан вывод о физическом механизме образования насыщения уровня разупорядочения в объемном максимуме дефектов при облучении GaN легкими ионами.
        

        
          The work contains a study of physical principles of radiation damage accumulation in GaN under ion irradiation with various parameters. The electrical conductivity degradation of epitaxial GaN layers is studied after irradiation of Au, Ag, Ni ions with ~ 100 MeV energies, and this process is mathematically modelled. The conclusion is made about the contribution of electron and nuclear ion energy losses to the resistance increase. Stable damage accumulation is compared for Ne and F ions irradiation with 1.3 keV/amu and 3.2 keV/amu energies. The combined irradiation of F ions with different energies is studied. Such process is shown to be noncommutative, and the physical mechanism of disorder level saturation in bulk defect maximum during light ion irradiation of GaN is discussed.
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